KREMIKOVE KSY&I . KREMIKOVY TRANZISTOR N-P-N KUYI12
SPINACI TRANZISTORY P-N-P ‘ PRO SPINACI UCELY

Pouiiti:
| |l|]”| | | Polovodicové prvky TESLA KUY12 jsou kiemikové dvoudifuzni epitaxni mesa
KSY81 | tranzistory n-p-n, vhodné pro spinaci Géely v primyslové elektronice,
= fr = )
= 800 Ta- 25°%C Provedeni:
E Systém je zapouzdien v kovovém pouzdru K603 se sklenénymi prichodkami.
| Kolektor je vodivé spojen s pouzdrem.
“—h
600 '
Uge= 10V Zvlastni jakost pro priimyslové ucely:
A Tranzistory KUY12 jsou pfi vyrobé tiidény do souborl (max. po 10000 kusech),
A 3V u nichf je zaru€ena dobrd a rovnomérnd jakost, kterd je na téchto sou-
400 PAE= i A borech pravidelné o peélivé kontrolovdna. Tyto soubory jsou podrobeny

tiidicim a stabilizaénim postuptim, které moji za Gcel stabilizovat elektrické

]
‘
AT parametry a vyfadit tranzistory s niZii spolehlivosti.
200 || 5
Mezni hodnoty: 3
B MNaopéti kolektor — bdze Ucg max 210 v
001 [ | 1 | 5 | 50 Nopéti kolektor — bdaze pulsni Ucan max 210 v
4 _IG ‘ImA] Napéti kolektor — emitor

N
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(Rgp =0, lg =5 mA) Uges max 210 v
Napéti kolektor — emitor pulsni
10 | ] [ (Rgg =0, lg =5 mA) UCESM max 210 v
Napéti kolektor — emitor
X - KSYs! —] (lg =0) Ucko max 80 v
= 8 \ i - .G = 1 tUgpilesl | Napéti kolektor — emitor pulsni
a A TU = 25C ]
5 \ {lg =0) Ucrom max 80
(&) N Napéti emitor — baze Ugg max . 5

Napéti emitor — bdze pulsni Uraum max 5

Proud kolektoru Iz max 10

Proud kolektoru pulsni loas max 10

Proud emitoru Ig max 12

Proud emitoru pulsni lEp max 12

Proud baze Ig max 2
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Proud béze pulsni IBM max 2
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Teplota pfechedu T_f max 150
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i KREMIKOVY TRANZISTOR N-P-N KREMIKOVY TRANZISTOR N-P-N

| KUYI2
|

PRO SPINACI UCELY PRO SPINACI UCELY
|
i Ziratovy vykon celkovy Sithoctagy

; T, <35°, Upp=0...30V Prot mox 70 w Doba ndbihu ! 5 045 =1 e
| Teplota ckeli provozni T max =55...+150 °C Deba biasahu £ 4 2 e
‘_ Teplota cokoli pfi skladovani Ts max —55...,+150 °C Debardabetn t 02 e e
{ic =10 A, Xig=1A,
!! Charakteristické tdaje: (Teplota okoli +25°C) ' Ugz — 40 V)
‘H Imenovité hodnoty: Tepeln§ odpor vnitini R o S
I h Zbytkovy proud kolektoru
{i' * (Ugg = 150 V) lepo 0,19 <1 mA Informativni hodnoty:
l‘! (Ugp = 210V, T, = 100 °C) leao 0.7 <10 mA Zbytkovy proud kolektoru
l Zbytkovy proud emitoru (Upg = 210 V) lceo =10 A
‘; *(Ugg =35V U3:1o] 0.3 <10 A i s N
'Il Proud bdze (Ugp = 10 V, I = 0,1 A,
l‘ (Uge =17V, lc =05 A) I 9,5 <50  mA : =03 MHz) Zysb 4 o

*(Uge =171V, lc=2A) I 26 <167 mA Kapacita kolektoru

F(Uep =17V, lg=8A) i5 130 <800 mA (Ugg =10V, Ig =01 A, ’
| Napéti baze f =03 MHz) Cpah 420 oF
‘ (Ugg = 1.7 V, lg =05 A) W 0,69 <1 v Mpezni kmitocet
i (Ugs =17V, lg=2A) Ugg 0,77 <1.2 (Ugg =10V, IE=105 A,
‘ (Uep =17V lg=8 A) Ugz 0,57 <2,4 % f =3 MHz) fp 26 MHz
! Saturaéni napéti kolektoru . _Dm'"le':'“ impulsni Z""t'z'm”“t Grip viz diagram WwjeC
| ' (lo =05 A, I = 0,05 A) Ucks 0.05 <035 Vv Epainyocparcalkoyy & =<0 S
l *(lg=2A lg=017 A) UcEs 0,1 <06

¥ (lg=8A, lg =08 A) Ucks 0,27 <17
‘ Prirozné napéti kolektoru .
' (lceo =1M U(BR)CEQ >80 v ;
! Praucfovy' zesilovaci Einitel i’ c E |
, (Ugg =10V, Ip =05 A,

f = 3 MHz) [hzlt'| =3 B
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